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El invento se refizre a una plancha de vapor con depd-
sito de agua dotado de un tubo de unifn entre la cémora del evapo-
rador y el recinto interior del depfsito, una vilvulas de goteo pa-

ra. la alimentacién de agua desde el depisito a la cdmara de evapo-

[ L]

. . LY

racidn dispuesta en el zécalo de la plancha eléctricamente calams

. [ .
s e

tado, y un tabigue de separacibn dispuesto en el doplsito, S .eeh
Se conocen ya desds hace mucho tiempo planchas de va-

por de esta clase. Se pueden utilizar discrecionalmente como #1%M-

‘est s

chas en seco 0 como planchas de vepor. E1 tebigue de separacidn

previsto en el depdsito estd configurado en forms de una placa de

*
oae e

impacto que sirve para emortiguar los chogues en zl agus (publis§~
. . ' . o°,

cibn de solicitud alemana DE-US 29 07 619), Pare planchar con b;pér.

se alimenta desde el depdsito a la cdmara de vapor prevista ed, i

zécalo de la plancha, a través de uma vélwuls de goteo, una cq§§;1
dad dosificada de agua. Al disminuir la presién hidrostética de la

columna de agua que gravita sobre la vdlvula, disminuye fuertemen-

te la cantidad de vapor que se genera en la cémara de'vapor_y que

sale del z8calo. Ademds, se establece durante el procesd de plan—.

chado en la camara de vapor una presidén que influye sobre lz can-

tidad de egus que fluye saliendo de la valvula de goteo. Para com-

pensar esta diferencia de presifn dentro de la cémara de vapor y

el interior del depésito, se ha propuesto ya unir entre si el depd-

sito y la cémara de evaporacidn por medio de un tcbo de compense-
cibn de presidn (publicacién de solicitud alemana DE-AS 1 095 779).
Mediante la compensacién de prasién entre el depSsito y la cémara
de vapor se aumenta ciertamente la potencia de generacidn de vapor
medida a 1o largo de un intervale de tiempo determinado. en compa-
recidén con la plancha de vapor sin compensacion de presién} pero
la cantidad de vapor que sale en el 36calo disminuye, sin embargo,

continuamente con la reduccién del contenido del depdsito a conse-
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cuencia de la presidn hidrostética.

El cometido de este invento consiste em crear una

© plancha d= vapor desde ‘cuyo depbsito de aéua se alimenta durante

todo el proceso de p;anchado con vapor a la cémara de Pvaporacaog

. '3 -

.una cantldaa de agua aproxxmadamente uniforme, de modo que pﬂfma~

. 'Qo

nece constante 1a cantidad de vapor nue sale del 28calo, con Zne’s
dependencia- del llenado del depdsito. ‘

Este problema se resuelve mediante laé particularé%ifs
caracterizantes de la reivindicacién 12.

Debida a las caracteristicas de acuerto con el inventp
la presidn gue se origina durante el planchado con vapor en léugéq

mara de vz por es conducida a través del tubo de compensacibn de’ "

00.0

presién a la cémara cerrada del depfsito. En esta cémara se orzgi&
na una sobrepresién y el agus circula pasando a ies cémara unid é,:::
con la atmdsfera. Resulta de ello una columna de egua més alta soO-
bre la vélvula de goteo y, por tanto, une mayor presidn hidrosté-
tica. Estandb abierta la vdlvula, fluye asi una cantidad unifdrme

de ague desde el depSsito a la cémara de evaporacidn. La cantidad

de vapor gue sale del z8calo sigue siendo constante con indepen-

dencia dz la cantidad de li{quido en el depbsito. Ventajosamente,

la cdmara delantera del depbsito estd unida con la atmbsfera a
través de la ebertura de llenado del depdsito.

Un ejemplo de ejecuciﬁn dei invento aparece represen-
tado en el dibujo y se describe con detalle a continuacifn.

La zona parcial de la plancha de vapor representada en
8l dibujé muestra unz parte del zdcalo 13, la cémara de evapora~
cibn 9 y el cﬁerpo de caldeo 14. La cémara de evaporacidn 9 estd
cerrada por una cubxerta 15, £1 depfsito de reserve de agua 1, gue
puede ser abastecido de ligquico a través de 1a’abertura de llenado

17 a manera de papila, estd diséuesto por encima del zbéealo 13.
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Después de terminado el proéeso de planchado se pusde descergar.
eventualmeate a través de la zbertura e llenaﬁo 12 el agua resi-
dual que estd presente en el depbsito de agu= 1. Durante -el plan-
chado con vapor. se alimenta el agua desde el depésito lala §é~.
mara de evaporacidn 9 a trevis de la vélvula de goteo B. Para:gi.:
_ ~ ~ .
planchara en seco, es decir, para plenchaer sin vepor, se inteén&m}
pe la alimentacidn de agua cerrando la vdlvula de goteo 8. E1 re-

cinto interior cdel depbsitc estd dividido por un tabicue de sCPRS

Yoot o

racién 2 en la cémara delentera & sometida a la presién atmosféri-
ca y la cfmara trasera 5 no unida dirsctamente con la atmésfera.

.
Seve s

Entre el fondo G del depdsito v el tebidue de separacifin 2 se sn—
. . . c - ',.c
cuentra la sbertura de flujo ? que estd prevists ed el colechars &

Aasgqe

formado por un abombamientc a manera de acanaladura en el fondp 5.

del depﬁﬁito.'Entre la cémara de evaporacién 9 y el recinto inff%:;
rior de la cémara 5 estd dispussto el tubo de unién 10, cuya de-
s mboquuré 11 termina por encima del nivei del agua en la céméra
5. E1 egun qﬁe fluye hacia la cémara‘de evaporecidn calentads 9
es transferida en ésta desde la fase liquida en 1la fase de vapor.
La sobrepresién qus se origina entonces a consecuzncia del aumento
de volumen reina tembién en 1z cémara 5 debido a la disposiciédn
del tubo de unién 10. Debido a la sobrepresién que reina aqui, se
transporte agua desde la cémara 5 a la cémara 4 sometide solu 2 la
presion atmosférica. S2 eleva de este modo el nivel del agua en

la cémara 4, 8l cual incrementa a su vez la presién'estétiéa Que
gravita subre la valvula de goteo 8. Independientsmente de la re-
serva de agua en el depdsito l,'la presidn estdtica de la columna
de agua oue gravita sobre la vilvule 8 se mantiene al mismo nivel
durante el proceso de planchado con vapor, Esto origina nuesvements
una homogensizacidn de la cantidad de agua que fluye desde el de-

pésito 1 z la cémera de evaporacién 5 durants el planchado con vepor
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Y, por'tanto,'da lugar tambidn a una homogeneizaciﬁn de la cantif

dad de vapor Que se alimenta al material a planchar'a-travéa de

los agujeros de salida de vapor 17 dispuestos en el z6calo 13. Lg

cantidad de vapor que sale pbr el zdcalo disminuye de forma bF"SE?

a..
: L]
gnicamente al completerse el vaciado del depdsite de egua 1., Este

fuerte visminucidy de la cantidad de vapor indics =l usuario gus®

el depdsito de aguas 1 ha de llenarse nuevamente de agua, La dispo=-
sici6n de la abertura de flujo 7 en el colector 16 hace posib¥e’s

su® o

un aprovechamiento casi completo de la carga de 1lenadc del depd-

sito sin una disminucidn substsncial de la centidad de vapor que |

sale. Se puede lograr tembién gl mismo efecto haciendo gue el ta-,

. . e o
bique de separacidn 2 esté unido fijamente con el fonde 6 del de

e e

pésito de agua 1 y que- las dos cémaras S y 6 estén unidas entre.e

si a través de un tubo de forma de U fijado por debajo del fonio” %

6 del depdsito.
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) T, . * .
Los puntos gque como caracteristica de movedad «e
' . ‘»

presentén para que sean objeto de cst& solicitud Qe Mohaio

"de Utilidad en Espalia, por VEINTE afios, son los gue se¢ reco-

COA R Y'Y
L) ..
co® ¢

2.~ Plancha de vapor perfeccionada con depﬁsntn de

.

agua dotadn de un tubo de unifin entre la cdmara del evaporador Y,
el recznto interior del depfisitg, una vélvula de goteo para 1a
alimentacién de agua desde el depSsito a la cémara de gvaporacixnr’

LN

. dispueste en el z6calo elébtricamente calentado de la plancha, .yes

LR N

un tabique de separacidn diSpU?stQ en el depdsito, carac»erizaya--
porque el tabique de seperscidn esta unido herméticamente con la
pared interior del depdsito y divide él depbsito en dos cémaras
Drimera y segunda, estas cémarss estédn unidas entrc sf a través de
al menos une abertura de Flujo prevista entre el tabigue de sepa-
racién y el fondo del depdsito, la primera cdmara estd unida con
la atwésfera y con la cémara de evaporecidn a través de una val-
vula de goteo, un tubo de unibn une entre s{ la segunda cémara y
la cdmara de evaporacidn, y la boca del tubo de unidn termina en
la segunda cémera por encima dal nivel de llenado de agua.

28 .~ Plancha de vapor segin la reivindicacibn 12, ca-
racterizada porque la unibdn de la primera cimara con la atmésfera
se resliza a través de la abertura de llenado de agua,

31.~ Plancha de vepor segin la reivindicacifn 12, pa-
racterizada porque la aberture de flujo estd dispussta por debajo -
del fondo del depdsito. ' ‘

4% ,- Plancha de vapor segin la reivindicecidn 12, ca-~
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racterizada porque la boca del tubo de unifn astd dispu=sta en la
zona del tabique de separacidn.

52 .~ YPLANCHA DE- VAPOR PERFECCIONADAM.

Tal y como se ha dascrito en lé memoria que anteéede,
representzdo en los dibujos qu= se_acompaﬁan y para los fineszue%j

» »

se han especificado, . } DA
Esta memoria consta de seis hojas escritas a miquina

por unz sola cara.
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